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SU 167/169

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir Schaltnetzteile und Motorsteuerung.

MaBe in mm und AnschluBbelegung

Masse ca. 229

Kollektor am
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Grenzwerte, giltig fur den Betriebstemperaturberaich

Kollektor-Basis-Spannung
=0 Usao 800 1000V

Kollektor-Emitter-Spannung
|u_ - ﬂ

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom

Gesamtverlustieistung
B, = 25°C

Sperrschichttemperatur




Kennwerte, bei /., = 25°C — 5K

min tvp max
Kollektor-Emitter-Reststrom
U =800V 1000V b 1,0mA

(SU 167) (SU 169)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung
le=BA, lg=25A Ugsen 33V
Basis-Emitter-Sattigungsspannung
le=8BA, lg=25A Upgent 22V
Kollektor-Basis-Stromverhaltnis
Uee =10V, Ic=25A hae 15
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung

azgy 400)2 v
le = 100 mA U, —
Emitter-Basis-Durchbruchspannung
le =10mA U ameso B0 v
Abfallzeit des Kollektorstromes
le=BA, la=—ly =2,5A t 1,0 us
' SU 167
2 SU 169

o
Bestellbezeichnung: Transistor SU 167
Transistor SU 168
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SU 167/169/BUY 69B /BUY 69 A

n-p-n Si-power switching transistor for switched mode power
supplies and motor control

Dimensions in mm and terminals
weightc. 22 g
Collector at case

maximum slze = Groltmal

Maximum ratings (#, = —25 ... +125°C untess otherwise noted)

Collector-base-voltage SU 167
lE - l.'.l . ch[} Eﬂﬂ

Collector-emitter voltage
lg=0 1 - 325

Collector current
Peak collector current

Total power dissipation
. = 25°C

Junction temperature




Characteristics ({1, = 25°C — 5 K)

Collector-emitter cut-off current
U(;E =800V, 1000V fCEJ( 1,0 mA
(SU 167) {SU 169)

Collector-emitter saturation voltage
lc=8A,lg=25A Ucksat 3.3 v

Base-emitter saturation voltage
le=8A,lg=25A ' Uggsar 2,2 V

Static value of the common-
emitter forward current
transfer ratio

UCE =10 V, lc =3 2,5)5'. h21E 15 o~
Collektor-emitter

breakdown ‘H’Ultage UWHPCEG 325”

le = 100 mA 400% V
Emitter-base breakdown voltage

le = 10 mA Uirigso 8 v

Fall time

].C:BA, IB= -—IH=2,5A ty 1,0 us

Denotation for ordering: Transistor SU 167"
Transistor SU 169%
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